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Przedmiotem wynalazku jest element fotoczuly,
zwlaszcza do powielacza kserograficznego.

Odkrycie fotoprzewodnictwa szklistego selenu o
wysokim stopniu czystosci zapoczatkowalo po-
wszechne uzycie tej substancji w urzadzeniach
kserograficznych produkowanych seryjnie. Glow-
nymi zaletami szklistego selenu jest to, Ze utrzy-
muje on ladunek elektryczny w ciggu dlugiego
czasu, gdy znajduje sie w ciemno$Sci i ze jest w
poréwnaniu z innymi fotoprzewodnikami bardziej
Swiatloczuly. Co wiecej, szklisty selen odznacza
sie wyjatkowa odpornos$cig fizyczng, co umozliwia
wielokrotne uzywanie go, nawet tysigce razy.

Szklisty selen, jednakzZe, obarczony jest jedna
powazng wada. Ot6z, staje sie on niestabilny w
temperaturze nieco powyzej 38°C i zaczyna kry-
stalizowaé. Krystaliczny selen jest bezuzyteczny
do cel6w kserografii, poniewaz przewodzi prad
elektryczny réwniez w ciemnos$ci. Jak wynika z
przeprowadzonych badan dodanie do selenu pew-
nej iloSci arsenu nie tylko polepsza czuto$é¢ spek-
tralng selenu, lecz r6éwniez znacznie zmniejsza
mozliwo$ci krystalizacji w podwyzszonej tempera-
turze. Do stopu arsenu z selenem mozna dodaé
pewna ilo§é halogenu, na przyklad jodu, czy chlo-
Tu, co wydatnie polepsza charakterystyki elek-
tryczne fotoprzewodnika, jak jego S§wiattoczulo§é,
czy czulo§é spektralng.

Warstwy stopu arsenu z selenem opisane po-
wyzej zazwyczaj wytwarza sie w nastepujacy spo-
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s6b. Mieszanine arsenu z selenem o dobrze dobra-
nych proporcjach umieszcza sie w zamknietym na-
czyniu, ktére mozna oprézni¢ z powietrza. W proéz-
ni rozgrzewa sie tygiel zawierajgcy mieszanine
tak, aby pary stopu arsenu z selenem mogly kon-
densowaé¢ w postaci szklistej warstwy na podlozu
umieszczonym nad tyglem.

Stopy arsenu z selenem uzywane w kserogra-
fach produkowanych seryjnie majg zazwyczaj po-
staé warstwy szklistego materiatu, umieszczonej
na sztywnym podlozu o ksztalcie plaskiej ptyty,
badZz cylindrycznego bebna. Gdy nalozy sie w opi-
sany powyzej spos6b warstwe stopu arsenu z se-
lenem na gietkie podloze w formie zamkniete]j
taSmy, powstaje problem pekania i odpadania
warstwy bezpostaciowego stopu w trakcie powta-
rzania cykli pracy. Spowodowane to jest kru-
choscig, niewielkg gietkoSciag, bezpostaciowego
stopu arsenu z selenem. Z tego powodu sto-
sowanie szklistych stopéw arsenu z selenem

ogranicza sie do podloza w postaci sztywnej plas-
kiej plyty lub bebna, na ktérych warstwa stopu
fotoprzewodzacego nie jest poddawéna zginaniu.
Jednakze w kserografach dzialajagcych z duza
szybko$cia uzycie gietkiej taSmy o zamknietym
obiegu jest bardzo pozadane ze wzgledu na moz-
liwo§é naSwietlania catego kadru. Co wiecej giet-
kie tasémy fotoprzewodzgce maja powazne zalety
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konstrukcyjne, takie jak na przyklad powigksze-
nie strefy wywolywania.

Poza arsenem selen mozna réwniez stapiaé z in-
nymi pierwiastkami: siarka, bizmutem, antymo-
nem, tellurem, talem i ich mieszaninami dzieki
czemu uzyskuje sie polepszenie charakterystyk
elektrycznych i/lub wlaSciwosci fizycznych mie-
szaniny fotoprzewodzgacej. Na og6t réwniez te sto-
py sa obarczone, tak samo jak stop arsenu z se-
lenem, brakiem. gietkoSci.

Z powyzszego wynika, Ze zastosowanie w kse-
rografii szklistego stopu selenu na gietkim po-
dlozu ma powazne zalety, lecz napotyka na po-
wazne ograniczenia wynikajace z wlasciwosci fi-
zycznych stopu, ktére nalezaloby najpierw zmie-
nié.

Celem wynalazku jest wykonanie plyty ksero-
graficznej z fotoprzewodzacego szklistego stopu se-
lenu zawierajgcego w mniejszej cze§ci Zywice wia-
zacy, zwlaszcza do gietkich tasm i taSm bez konca.

Zadanie to zostalo rozwigzane w ten sposéb, zZe
plyta kserograficzna ma warstwe fotoprzewodzaca,
ktéra zgodnie z wynalazkiem sktada sie z ponad
50% wagowych szklistego fotoprzewodzgcego sto-
pu selenu, zmieszanego z ponizej 50°% wagowych
 zywicy wiazacej stanowigcej izolacje elektryczna,
przy czym fotoprzewodzaca warstwa izolacyjna
ma postaé cigglego podloza ze stopu selenu z nie-
réwnomiernie rozproszonymi w nim czastkami i
obszarami zywicy izolujacej. Taka mieszanina fo-
toprzewodzaca wykazuje znacznie wiekszg giet-
ko§é fizyczng w poréwnaniu ze stosowanymi po-
wszechnie stopami selenu. Wynaleziona mieszanina
zawiera szklisty stop arsenu z selenem, ktéry jest
stabilny termicznie i ma wlasciwosSci fotoprzewo-
dzace takie jak warstwy szklistego stopu arsenu
z selenem bez zywicy wigzacej, a jednocze$nie
wykazuje znaczng gietko$§é, ktérag 'zawdziecza nie-
wielkiej, lecz majgcej duze znaczenie domieszce
substancji wigzacej.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia gietka tadme, ktéra mozna za-
stosowaé w kserografii, fig. 2 — wykres zalezno$ci
temperatury zeszklenia od skladu procentowego
. dla szklistych stop6w arsenu z selenem, fig. 3a
i fig. 3b przedstawiajg typowa strukture miesza-
niny fotoprzewodnik-zZywica obserwowang pod
mikroskopem elektronowym.

Na fig. 1 przedstawiono plyte kserograficzng 10
w ksztalcie gietkiej ta§my zlozonej z podloza 11
wykonanego z substancji przewodzacej takiej, jak
miedZ, aluminium, stal i podobnych. Chociaz
przedstawiono je jako gietka ta$éme, podloze moze
mieé dowolng odpowiednig grubo$é, moze byé
sztywne lub gietkie i moZe mieé dowolny ksztalt
arkusza, plyty, cylindra lub bebna. Moze byé réw-
niez wykonane z innych substancji takich, jak me-
talizowany papier, arkusze masy plastycznej po-
kryte cienka warstwg aluminium lub miedzi, czy
szklo pokryte cienka przewodzacag warstwa chro-
mu lub tlenku cyny. . :

Warstwa 12, ktérg pokryte jest podioze 11, jest
mieszaning szklistego stopu fotoprzewodzacego se-
lenu i stosunkowo niewielkiej ilo§ci izolujacej
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elektrycznie organicznej zywicy wiazgcej. Grubo$é
warstwy fotoprzewodzacej nie  jest zbyt wazna.
Do zastosowania w kserografie najlepsze sg gru-
bosei 0od 10 pm do 300 um lecz warstwy moga byé
zaré6wno grubsze jak i ciensze. Do wiekszo$ci za-
stosowan w kserografii, jednakze, najkorzystniej-
sze sg gruboSci zawarte miedzy 20 pm i 200 pum.
Tasma 10 jest rozpieta na rolkach 13, ktére prze-'
mieszczaja jej powierzchnie poprzez konwencjo-
nalny cykl kserograficzny, ktéry zazwyczaj sklada
sie z ladowania, nasSwietlania i wywolywania
obrazu.

Wedlug wynalazku fotoprzewodnik nalezy zmie-
sza¢ z niewielksy ilo§cig izolujgcej zywicy wigzg-
cej. Jednakze, nalezy podkre$li¢, ze wynalazek ten
dotyczy kazdego szkliwa fotoprzewodzgcego za-
wierajgcego selen. Typowe szkliwa selenowe to
stopy arsenu i selenu, arsenu, antymonu i selenu,
bizmutu i selenu, antymonu i selenu, arsenu, siar-
ki i selenu, selenu i telluru oraz mieszaniny wy-
mienionych stopéw. Szczegbdlnie czesto uzywa sie
fotoprzewodnika bedacego stopem arsenu i selenu
o zawarto$ci arsenu w granicach od 0,5% do 50%
wagowych i reszte selenu.

Ze wzgledu na najczeSciej stosowane w ksero-
grafii grubo$ci warstw konieczne jest kontrolo-
wanie rozmiaréw czastek fotoprzewodnika przed
utworzeniem warstwy by ich $rednica nie prze-
wyzszala grubosSci warstwy. Chociaz w pewnych
przypadkach mozna dopu$ci¢ by czastki mialy roz-
miary nawet 50 pm, lecz gdy rozmiary czgstek za-
wieraja sie w granicach od 1 do 10 um uzyskuje
sie¢ dzieki dobremu rozproszeniu w - mieszaninie
stopu i Zywicy najlepsze wlasno$ci fotoprzewodza-
ce. Typowy rozklad rozmiar6w czgstek stopu we-
diug wynalazku podano w tabeli.

Tabela
Rozklad rozmiar6w czgstek fotoprzewodnika
|
88,3 % 10 pm
8,5 % 10—20 pm
29 % 20— 30 pm
0,3 % 40 50 pm

Substancja wigzgca, ktérg miesza sie ze stopem
szklistym, moze byé. dowolna zywica o wlasno§ciach
dobrego izolatora elektrycznego. Zywica powinna
byé na tyle dobrym izolatorem, by nie odprowa-
dziata ladunku elektrostatycznego z powierzchni
warstwy fotoprzewodzacej z szybko$cig przeszka-
dzajagca w tworzeniu i zachowywaniu utajonego
obrazu elektrostatycznego. Do typowych substan-
cji naleza: polistyren, poliestry, fenoplasty, zywice
silikonowe, Zywice akrylowe i metakrylowe, etylo-
celuloza, zZywice celulozowe, jak na przyklad ni-
troceluloza, polimery winylowe, epoksydy i mie-
szaniny wymienionych substancji.

Szczeg6lnie godnymi uwagi substancjami wiazg-
cymi sg chlorowane kauczuki (chlorowane polio-
lefiny), ktére mozna okre$lié jako kauczuki na-
turalne, lub raczej poliolefiny, do ktérych dodano
znaczne ilo§ci chloru (do powyzej 65%) w celu
zmiany wlasciwosci elastomeru. Typowymi przy-'
kladami sg ,Parlon” — chlorowany kauczuk na-
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turalny i ,Perlon P” — izotaktyczny poﬁpropylen
oraz ,Hypalon” — polietylen.

Fotoprzewodnik wystepuje w mieszaninie w
ilosci od 60% do 97% wagi, a Zywica wigzgca od
okolo 3% do 40% wagi. Najlepsze charakterystyki
elektryczne wykazuje mieszanina o zawarto$ci
fotoprzewodnika od 90% do 95% wagi i zywicy od
5% do 10% wagi.

Najtatwiej mozna mieszaé rozdrobniony foto-
przewodnik z roztworem zZywicy, a nastepnie
spryskiwaé podtoze zawiesing az ‘do osiggniecia
pozadanej grubo$ci warstwy. Rozpuszczalnik wy-
parowuje w trakcie wysychania pokrycia. Proces
ten mozna przyspieszy¢ przez lekkie ogrzanie
warstwy w piecyku. W tym stadium warstwa
mieszaniny fotoprzewodnika z zywicg sklada sie
w wiekszej czeSci z oddzielnych czastek fotoprze-
wodzacych otoczonych catkowicie lub czeSciowo
Zywica.

Wymieniong warstwe wygrzewa sie nastepnie w
temperaturze zeszklenia uzytego stopu fotoprze-
wodzacego w wyniku czego splywa on i koaguluje
tworzac w pewnym stopniu jednorodng matryce
szklistego stopu selenu zawierajacg oddzielne, roz-
tozone bezladnie czgstki, badZ obszary zZywicy.
Zazwyczaj wygrzewanie przeprowadza sie w tem-
peraturze nieco wyzszej niz temperatura zeszkle-
nia w ciggu do okolo 30 minut do kilku godzin.
Ani dokladna temperatura wygrzewania, ani czas
w ciggu jakiego je sie przeprowadza nie sg szcze-
gblnie istotne, je$§li tylko warunki sg wystarcza-
jace na to, aby czastki fotoprzewodzacego szkliwa
splynely i polaczyly sie tworzac fotoprzewodzaca
matryce.

Fig. 2 przedstawia wykres zalezno$ci tempera-
tury zeszklenia stopéw arsenu z selenem od ich
procentowego skladu. Temperatura ta zmienia sig
od okolo 40°C do 185°C dla zmian steZenia ato-
mowego arsenu w stopie od okolo zera do nieco
powyzej 40%. Temperatura zeszklenia innych
stopéw selenu uzytych w tym wynalazku réwniez
nalezy do tego zakresu.

Fotoprzewodniki ziozone z selenu i antymonu
zawierajg antymon w ilosci od 5% do 21% wago-
wych i jako reszte selen. Fotoprzewodniki zlozone
z arsenu, selenu i antymonu zawierajag do okoto
49%, wagowych arsenu, selenu nie mniej niz 40%
i od okolo 0,15% do 31,0% antymonu. Fotoprze-
wodniki zloZone z arsenu, siarki i selenu zawie-
raja do 18% wagowych arsenu od okolo 10% do
90% siarki i od okolo 10% do 90% selenu. Foto-
przewodniki selenowo-bizmutowe zawieraja biz-
mut w ilosci od 1% do 10% wagi i jako reszte
selen.

Dobranie fotoprzewodnika o odpowiedniej tem-
peraturze zeszklenia i izolujgcej zywicy wigzace]j
umozliwia wykonanie plyty kserograficznej wy-
kazujgcej dobre wiasciwos$ci elektryczne i fizycz-
ne. Spos6b wykonania plyty wedlug wynalazku
wymaga dobrania stopu selenu o takiej tempera-
turze zeszklenia, aby zywica nie rozlozyla sie w
procesie wygrzewania stosowanym po utworzeniu
warstwy mieszaniny fotoprzewodnika i wigzgcej
zywicy. Proces ten powoduje bardzo znaczne
zmiany lepko$ci stopu selenu w trakcie wygrze-
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6
wania, ktéry wskutek tego stapia sie tworzgc
szklistg matryce fotoprzewodzgcg zawierajgca od-
dzielne czgstki lub obszary zywicy. Struktura wy-
konana w ten spos6éb odznacza sie wybitng elas-
tycznoscig fizyczng, zwlaszcza do zastosowania do
pokrycia gietkiej taSmy i ma dobre wlasciwosci
elektryczne, takie, jak warstwy ze stopu selenu
nie zawierajgcego zZywicy.

Fig. 3a przedstawia strukture mikroskopowa
przekroju ptyty wykonanej wedlug wynalazku,
obserwowana w powiekszeniu 5000 razy pod mi-
kroskopem elektronowym. Struktura ta zawiera
wagowo 95 czeSci szklistego stopu arsenu z sele-
nem (wagowo 27% Ars. i 75% Se) zmieszanych z
5 czeSciami chlorowanego kauczuku o nazwie han-
dlowej ,Parlon”. Czgstki fotoprzewodzgce przed-
stawione sg na rysunku jako czarna struktura,

‘podczas gdy czeSci jaSniejsze lub szare przedsta-

wiaja wigzgcy kauczuk. Strukture przedstawiono
na fig. 3a obserwowano przed wygrzewaniem i re-
prezentuje ona pokrycie wykonane wedlug wyna-
lazku po wyparowaniu rozpuszczalnika zywicy.
Fig. 3b przedstawia strukture z fig. 3a po wy-
grzewaniu w temperaturze 150°C w ciggu 1 go-
dziny, w wyniku czego czastki fotoprzewodnika
stopily sie w matryce fotoprzewodzacg (ciemne
obszary), ktéra otacza oddzielne czgstki lub obsza-
ry zywicy (jasniejsze lub szare). Przypuszcza sie
takze, Ze zywica précz pojedynczych czgstek czy
obszar6w wystepuje réwniez w postaci siatek.
Warstwe fotoprzewodzacg przedstawiong na fig. 3a
i 3b wykonano w sposéb opisany w przykladzie I
ponizej.

Wynalazek, a w szczegdlno$ci spos6b wytwarza-
nia warstw fotoprzewodzacego stopu selenu zawie-
rajacego niewielkg domieszke wigzacej zywicy,
zostanie blizej wyjasniony na podstawie poniz-
szych przykladéw, w ktérych procenty wszedzie
tam, gdzie nie zaznaczono inaczej, oznaczajg pro-
centy wagowe.

Przyklad I. Plyte kserograficzng wykonano
w nastepujacy sposéb. Szklisty stop zlozony z 17%
arsenu, 82% selenu i 0,1% jodu zmielono w ‘mi-
kromlynku w ciggu 10 minut. Zmielong substan-
cje przesiano nastepnie przez sito Nr 325 (325
otwor6w na 1 cal). Przesiany py! zanalizowano
pod fnikroskopem i oceniono, Ze 89% czastek ma
§rednice mniejsza od okolo 10 pm. Zmieszano
recznie 95 graméw przesianego pylu z 50 gramami
10% roztworu chlorokauczuku - w toluenie. Mie-
szanine te nalozono przy uzyciu powlekacza Byr-
da na folie miedziang o grubosci 0,1 mm tak, by
po wysuszeniu warstwa miala grubo$é okotlo
20 pm. Pokryta plyte suszono w ciggu 30 minut
w temperaturze 50°C i nastepnie wygrzewano w
ciggu 1 godziny w temperaturze 165°C. Pokryta w
ten spos6b folie miedziang. umocowano na alumi- .
niowym bebnie kopiarki biurowej i uzyto do
zwyklego Lkopiowania kserograficznego. Plyta ta
drukowata dobrze. Dane elektryczne ze skanowa-
nia kserograficznego wykazujg, zZe $wiattoczutosé
tej ptyty jest 2,5 raza wieksza niz szklistego se-
lenu w takich samych warunkach, a szczgtkowy
potencjat po dokonaniu pelnego cyklu wynosit zero
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woltéw. Ponadto plyta wykazywala znakomitg
gietkosé. ,

Przyktad II. Drugg plyte wykonano mielac
stop zlozony w 28% z arsenu, 71,9% selenu i 0,1%
jodu w ciggu 30 minut w mlynku planetarnym.

_Zmielong substancje przesiano przez sito Nr 325.
Nastepnie mieszano w ciggu 1 godziny w miynku
planetarhym 48 graméw przesianego pylu z 2,5
gramami chlorowanego kauczuku. Do suchej mie-
szaniny dodano 25 graméw toluenu i znéw mie-
szano w ciggu 1 godziny w mlynku planetarnym.

- Otrzymang mieszanine naniesiono na folie mie-
dziang o grubo$ci 0,1 mm przy uzyciu powlekacza

Byrda. Grubo§¢ wysuszonej warstwy wynosila
48 um. Pokryta plyte suszono w temperaturze
50°C w ciggu 15 minut, a nastepnie wygrzewano
w temperaturze 175°C w ciggu 1 godziny. Przygo-
towana w ten spos6b -plyte umocowano na alu-
miniowym bebnie kopiarki biurowej i poddano
cyklowi pracy. Okazalo sie, ze §wiatloczulo§é tej
plyty byla 4 do 5 razy wieksza niz szklistego se-
lenu, a potencjal szczatkowy po dokonaniu cyklu
wynosil zero woltéw.- . .

Przyktlad IIL. Trzecia plyte wykonano w taki
sam spos6b, jak w przykladzie II, jedynie warstwa
miata grubo§¢ okoto 90 pm. Wlasciwosci elektirycz-
ne tej plyty byly poréwnywalne z wlasciwoSciami
piyty z przykiadu II. Uzyto tej piyty do powiela-
nia i otrzymano druk o dobrej jako$ci z niewiel-
kim zamazaniem tla. R6wniez ta plyta byla bar-
dzo gietka.

Przyktad IV. Czwartg plyte wykonano w po-
dobny spos6b jak w przykladzie II, z tym, Zze wy-
grzewanie przeprowadzano w ciggu 1 godziny w
temperaturze 150°C, a nie jak uprzednio w ciggu
-1 godziny w temperaturze 175°C. Plyta ta wyka-
zuje wyzszy potencjal szczatkowy niz ptyta z przy-
kladu II, lecz jej gietkoS§¢ jest r6wniez znakomita.

Przyktad V. Pigtg plyte wykonano w taki
sam spos6b jak w przykiadzie II, jedynie zamiast
chlorokauczuku uzyto zywicy fenoksydowej. Plyta
ta ma wtasnoSci elektryczne i fizyczne podobne do
plyty z przykladu II.

Przyktad VI. Széstg plyte wykonano wedtug
sposobu opisanego w przyktadzie II. Warstwa foto-
przewodzaca o grubo$ci 60 pm sklada sie w 28%
z arsenu i w 72% z selenu. Plyta wykazuje dosko-
nate wlasno$ci elektryczne i fizyczne.

Fotomikrogramy i inne dane wskazuja na to, ze
warstwy - fotoprzewodzace opisane w powyzszych
przykladach skladajg sie przed wygrzewaniem
z czasteczek fotoprzewodnika rozproszonych row-
nomiernie w Zywicy, przy czym kazda z tych
czasteczek jest pokryta warstwg zywicy, jak po-
kazano na fig. 3a. Zaobserwowano réwniez, ZzZe
przed wygrzewaniem 40% powierzchni warstwy to
przestrzen wolna. W trakcie procesu wygrzewania,
ktéry przebiega okolo, lub nieco powyzej tempe-
ratury zeszklenia dla uzytego fotoprzewodzacego
stopu selenu, czastki stopu splywaja i stapiajg sie
Ze sobg tworzac matryce szklistego stopu, ktéra
zawiera rozproszone czastki Zywicy. Innymi slowy,
czastki fotoprzewodzace splywaja i stapiajg sie
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razem zalewajac wigkszo§é przestrzeni,
uprzednio byla swobodna. Zywica grupuje sie w
obszarach o rozmiarach, czy $§rednicy okolto 5 mum
otoczonych przez, w zasadzie ciggly, szklista ma-
tryce stopu selenu, jak pokazano na fig. 3b. Zy-
oddzielnych wysepek

bra¢ postaé sieci czeSciowo lub catkowicie otacza-
jacej obszary matrycy fotoprzewodzacej.
Nastepny przyklad przedstawia zalety wynalaz-
ku zwlaszcza w zastosowaniu do elementu foto-
przewodzacego w postaci gietkiej tasmy. ’

Przyktad VIL Nalozono fotoprzewodzaca
warstwe arsenowo-selenowa nie zawierajacy zy-
wicy na folie miedziana o grubosci 0,1 mm. Na-
kladanie wykonano poprzez naparowywanie w
prézni.- Warstwa fotoprzewodzgca ‘
20 um zawierata 40% arsenu i 60% selenu. Zgina-
jac te ptyte kilkakrotnie na stalowej rolce o §red-
nicy okoto 5 cm zbadano jej gietkos¢ mechaniczna.
Po kilku zgigciach warstwa arsenowo-selenowa
bardzo popegkala, co wskazuje na stosunkowo stabe
przyleganie i niewielka odporno$§é przy uzyciu w
warunkach wymagajacych gietko§ci. W sposéb
opisany w przykladzie II wykonano trzy pilyty
o gruboSci 20, 44 i 57 um zlozone w 5 czeSciach
z zywicy chlorokauczukowej i w 95 czesSciach ze
stopu zawierajacego 28% arsenu i 72% selenu.
Kazda z tych plyt zginano 500 000 razy na takim
samym walku stalowym o $rednicy okolo 5 cm
i nie zaobserwowano zadnych peknieé.

Préba przeprowadzona w przykladzie VII wy-
raznie wskazuje, Ze plyty zawierajace niewielks
ilo§¢ zywicy domieszang do szklistego stopu selenu
wykazujg wybitng gietko§é, a jednoczefnie ich
charakterystyki elektryczne nie ulegajg pogorsze-
niu. Nalezy zaznaczyé, ze do szklistych stopéw se-
lenu uzytych- w niniejszym wynalazku mozna do-
dawaé¢ niewielkie iloSci domieszek, co polepsza
ich wtasciwosci elektryczne. Na przyklad dodanie
niewielkich iloSci halogenéw: jodu, chloru, bromu
i fluoru polepsza czulo§é spektralng fotoprzewod-
nika. Domieszki halogenéw sg szczegélnie efektyw-
ne, gdy dodaje sie je do stopéw arsenu z selenem
w iloSciach od 10 do 10000 cze$ci na milion. Do-
mieszki mozna mieszaé wprost z fotoprzewodni-
kiem, lub z mieszaning fotoprzewodnika z zZywica,
lub . moga stanowié skladnik substancji wiazacej.

Chociaz w opisie niniejszego wynalazku podano
szczeg6lnie skladniki stop6w fotoprzewodzacych i
ich proporcje, mozna z powodzeniem uzywaé in-
nych materialéw, na przyklad takich, jakie wy-
mieniono powyzej. Co wigcej, zastosowanie innych
materialéw lub ich modyfikacji moze doprowadzié
do_synergizacji lub polepszenia warstwy fotorecep-
tora.

Zastrzezenia patentowe

1. Element fotoczuly, zwlaszcza do powiela-
cza kserograficznego, zawierajacy fotoprzewodzaca
warstwe izolacyjng, znamienny tym, ze warstwa

" ta sklada sie z ponad 50% wagowych szklistego

fotoprzewodzacego stopu selenu zmieszanego z po-
nizej 50% wagowych zywicy wigzacej stanowigcej
izolacje elektryczng, przy czym fotoprzewodzaca

ktéra

o gruboSci -
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warstwa izolacyjna ma postaé cigglego podloza ze
stopu selenu z nieréwnomiernie rozproszonymi w
nim czastkami i obszarami zywicy izolujgcej.

2. Element wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
warstwa fotoprzewodzgca zawiera stop selenu w
ilosci od okoto 60% do 97% wagowych, korzystnie
od 90% do 95% wagowych i zZywice w ilosci od
okolo 3% do 40% wagowych, korzystnie od 5%
do 10% wagowych.

3. Element wedlug zastrz. 1—2, znamienny tym,
ze zywice stanowi chlorokauczuk.

4., Element wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym,
ze selen wystepuje w stopie wraz z jedng lub wie-
cej spoSr6d nastepujacych substancji: arsen, siar-
ka, bizmut, antymon i tellur.

10
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5. Element wedlug zastrz. 1—4, znamienny tym,
ze fotoprzewodnik zawiera stop arsenu z selenem.
6. Element wedlug zastrz. 5, znamienny tym, Ze
arsen wchodzi w sklad stopu w ilosci od okolo
0,5% do 50° wagowych.

7. Element wedlug zastrz. 5—6, znamienny tym,
ze stop arsenu z selenem jest domieszkowany ha-
logenem.’

8. Element wedlug zastrz. 1—7, znamienny tym,
ze grubo$é¢ warstwy fotoprzewodzgcej wynosi od
okoto 10 do 300 pm.

9. Element wedlug zastrz. 1—8, znamienny tym,
ze zawiera podioze przewodzace prad elektryczny,
na ktére nalozona jest warstwa fotoprzewodzaca.
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